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(54) PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC MÀNG MỎNG AG/AGCL BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY CHÙM TIA ĐIỆN TỬ

(57)  Sáng chế đề cập đến lĩnh vực điện cực màng mỏng điện hóa, cụ thể là màng mỏng 
bạc/bạc clorua (Ag/AgCl) trên đế Si/SiO2 dùng làm điện cực tham chiếu (Reference 
electrode) - là một điện cực quan trọng trong hệ điện hóa, được nghiên cứu chế tạo bằng 
phương pháp bốc bay chùm tia điện tử (Electron beam evaporation). Điện cực màng mỏng 
Ag/AgCl được chế tạo theo sáng chế có kích thước rất nhỏ gọn, độ dày mỏng, bề mặt đồng 
đều phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu điện cực phải có kích thước nhỏ gọn và độ tinh 
khiết cao; sản phẩm điện cực màng mỏng Ag/AgCl cho tín hiệu điện hóa ổn định theo thời 
gian, có độ bền tốt và tuổi thọ cao.
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